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Element
As
Al
Ba
Be
Bi
Cd
Ce
Co
Cr
Cu
Gd
Ho
In
La
Li
Mn
Ni
Pb
Se
Tl
U
¥

Zn

I R4 18566634049

ICP-MS
<0.050
<0.010
<0.005
<0.050
<0.005
<0.010
<0.005
<0.005
<0.005
<0.010
<0.005
<0.005
<0.010
<0.005
<0.020

<0.005

<0.005
<0.005
<0.10

<0.010
<0.010
<0.005

<0.02

ICP-AES
<10

<4

<0.2
<0.2

<10

<15

<2

<2

<10
<10
<10
<20
<0.5

<0.5

Flame AAS
<500
<50

<50

<5

<100

<5
<200000
<10

<10

<5
<4000
<80
<80
<4000
<5

<5

<20

<20
<1000
<40
<100000

<500

GFAAS

<0.5
<1.5
<0.05
<1
<0.03
ND
<0.5
<0.15
<0.5
ND
ND
<0.5
ND
<0.5

<0.06

<05
<0.5
<1.0
<15
ND
ND

<0.01



